G Uniwersytet
G Gdanski

Centrum Transferu
Technologii

Sposéb wytwarzania warstw
weglowych zawierajgcych
grafen na nanoczastkach,
zwtaszcza kropkach
kwantowych, zawierajacych
materiat potprzewodnikowy
oraz naczynie reakcyjne do
wytwarzania tych warstw

O rozwigzaniu

Przedmiotem wynalazku jest metoda

wytwarzania  warstw  weglowych
zawierajgcych grafen na
nanoczgstkach, zwtaszcza w postaci
proszku i kropek kwantowych,
zawierajgcych co najmniej jeden
materiat potprzewodnikowy,

tlenkach metali lub
materiatach  kompozytowych jak
potprzewodnik i/lub metal — czyli
kompozyt pétprzewodnik-metal.

zwtaszcza na

Przedmiotem wynalazku jest réwniez
naczynie reakcyjne do wytwarzania

warstw  weglowych  zawierajacych
grafen na nanoczastkach
zawierajgcych co najmniej jeden

materiat potprzewodnikowy, zwtaszcza
na tlenkach metali i materiatach
kompozytowych.

Naczynie reakcyjne zawierajgce
komore reakcyjng wedtug wynalazku
umozliwia przeprowadzenie reakcji
osadzania warstwy weglowe;j
zawierajgcej grafen na nanoczagstkach
w ztozu fluidalnych z wykorzystaniem
techniki chemicznej osadzania z fazy
gazowej.
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Zastosowanie

= wytwarzanie warstw weglowych
zawierajgcych grafen na
nanoczastkach,

= mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
we wtasciwosciach
potprzewodnikowych
materiatéw.
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= Partnerstwo w dalszych
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